TRANZYSTORY n-p-n
BF214 BF215

Trahzystory krzemowe epiplanarne malej mocy w1e1k1eJ
czestotliwo$ei.

Tranzystor BF214 jest przeznaczony do stosowania we
wzmacniaczach poéredniej czestotliwo$ci odbiornikéw: ra-

diowych AM oraz AM-FM i posredniej czestotliwosei

fonii odbiornikéw telewizyjnych.
Tranzystor BF215 jest przeznaczony do- stosowama ‘we
" wstepnych stopniach glowic odbiornikéw radiowych FM.
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Tranzystor w obudowie metalowej TOT2(CE25)

" DANE TECHNICZNE

Wartosci dopuszezalne parametrow eksploatacyjnych

Napiecie kolektor- . .
-baza Uc BO .30 A"

Napiecie kolektor-
emiter Uckgo 30 v
Napiecie emiter-baza  Ugso 4 A\
Prad kolektora Ic 30 mA
Temperatura zigcza t; 448 K
(s - °Cy
Zakres temperatury
skladowania tstg 248...358 K
(—25...+85 °C)

Moc strat kolektora

przy tomp = 208K v - .
-~ 165 mw

(25°C) Pc

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna
zlgcze-otoczenie Ring-ay 900 K/W
zlgcze-obudowa Ringg~¢) 500 KW

TRANZYSTOR BF2l4

Parametry statyczne

przy tamp = 298 K.

(25°C)

Wspblczynnik wzmoc-

nienia pradowego
przy Ucg =10V,
Ic =1mA
Prad zerowy
kolektora
przy Ucs =10V
Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ic = 10pA,
Ig=0 .
Napiecie przebicia:
kolektor-emiter
przy Ic = 2mA,
Ig=0 .
Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ix = 10 pA,
Ic=0

Parametry dynamiczne

przy tams = 298 K

(25°C)
Czestotliwo§é gra-

nic¢zna

przy Uceg =10V,

Ic = 1mA,

f =100 MHz

Stala czasowa sprzeze-

nia zwrotnego
przy Uce =10V,
Ic =1mA, -

f =50 MHz

Wspbiczynnik szuméw

przy Uce =10V,
= 1mA,

f = 0,2 MHz,

Ry =300Q

przy Ucg =10V,

Ic =1mA,

f = 1MHz,

Ry =50Q

przy Ucg =10V,

Ic =1mA,

f=1MHz,

Ry, =3000Q
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Parametry czwornikowe

Punkt pracy: Ucg =10V, Ic =1mA, f=05MHz

Admitancja wejsciowa
Yite = gue T+ jo Cie

Admitancja przenosze-
nia wstecz
Yiee = [Yype|-eote

Admitancja przenosze-
nia w prz6d
Yae = ]Yme[-ehpﬂe

Admitancja wyjsciowa
Ysre = gsse T jo Case

Jite
Ciie

Y 12l
P1ze

!Yitel
Qsie

Jose
Case

typ.

0,3
15

1,9
—80

35

3
2,3

maks.

mS
pF

uS
pPF

Punkt pracy: Uce=10V, Ic = 1 mA, f = 10,7 MHz

Admitancja wejSciowa
Yie = e + jo Clie

Admitancja przenosze-
nia wstecz
Yize = |YJ.2e!‘e"pme

Admitancja przenosze-
nia w przéd
'Yﬂle == lelel.eJq;ile

Admitancja wyjéciowa
Yaze = gose + Joo Cage

Jile
Ciie

Ilee‘
P1ize

[¥ 21!
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TRANZYSTOR BF215

Parametry statyczne

przy tams = 298K -
(25°)

Wspbtezynnik wzmoc-
nienia pradowego
przy Uce =10V,

Ic = 1mA

Prgd zerowy
kolektora
przy Uca =10V

Napiecie wejsclowe
baza-emiter
przy Ucg =10V,

IC =1mA

Napiecie przebicia
kolektor-baza
przy Ic = 10 pA,

I E= 0

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic = 2mA,

heyx

Icee

Uss

Usr)cao

0,42
15

35
—90

3
-8

min. maks.

40 165
— 100
0,65 0,74
30—

., mS
pF

us
o

uS
pF

nA

I B= 0

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Iz = 10pA,
Ic=0

Parametry dynamiczne

przy tams = 298 K
(25°C)
Czestotliwo§¢ gra-
niczna
przy Ucg =10V,
Ic=1mA,
f =100 MHz"
Stala czasowa sprzeze-
nia zwrotnego
przy Ucg =10V,
Ic =1mA,
f =50 MHz
Pojemno$é sprzezenia
zwrotnego ’
przy Ucg =10V,
Ic =1 mA,
f =1MHz,
Wspbtezynnik szuméw
przy Uce =10V,
Ic =1mA,
f = 0,2 MHz,
Ry =300Q
przy Uce =10V,
Ic = 1mA,
f =1MHz,
Ry=50Q
przy Ucg =10V,
. Ic =1 mA,
f = 1MHz,
Ry = 300Q
przy Uce =10V,
Ic=1 mA,
f =100 MHz,
Ry = 1000

Parametry czwornikowe

U(sr)cEo

U(sr)eso

To6’'Cc

—Chge

5

min.

150

typ.

250

12

1,2

315

1,2

3,5

maks.

15

0,7

MHz

ps

pPF

dB

dB

dB

dB

Punkt pracy: Ucs =10V, —Ig = 1 mA, f = 100 MHz

Admitancja wej$ciowa
Yiie = gite + joo Cye

Admitancja przenosze-
nia wstecz
Yize = ]lee!'e""”‘

Admitancja przenosze-
nia w prz6d
Yare = |Vine|- elutte

Admitancja wyjéciowa
Yse = gase 1 jo Cize

e
Cue

Y 1ol
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IYZI&'
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typ.
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Zaleznoéé temperaturowa mocy strat Pc = f (tgmp)
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Charakterystyka wyj§ciowa Ic = f(Ucs); Ir — pa-
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Charakterystyka wyjsciowa Ic =f(Ucs); Is — pa-
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Charakterystyka wejéciowa Iz = f(Ugg)
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Zaleznoéé pojemno$ci sprzezenia zwrotnego od na-
pigcia ~Crze = f (Ucg)

i
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Zaieinoéé stalej czasowej sprzezenia zwrotnego o
pradu emitera 745'Cc = f (Ig) ‘

Zalezno§é czestotliwoéci granicznej od pradu ko-
lektora fr = f (I¢)

£ .
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Zalezno§é wspétezynnika szuméw i optymalnej kon-
duktancji Zr6dta od czestotliwo§ei F i Gsopt = f (f)
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BF 214 % “;’ FF 7
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Gne [BF 214 Yioe! [BF 214
[mS |BF 215 _ [usS] |BF 215
cne -
[4 =25°C Pr2e
F amb 2V
R [p J f=05MHz - [OJ famb" 25°0
%— 10 F=05MHz
7] {
10 Crte A7 100 One Ugg=1...10V
qu
N2
1 2 10,
N L
: [V "
9rre Ueg=10V
ot I : 1 L
" 01 1 Ie [mA] of 1 Ie [mA]
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17 Elementy pélprzewodnikowe
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Zalezno§é admitancji przenoszenia w przéd od pradu
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Zalezno§é admitancji wejéciowej od pradu emitera
gite; Cue = F (Iz)
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Zaleznosé admiténcji wyjsciowej od pradu emitera
gooe; Cose = f (IE)
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Zaleznoié admitancji przenoszenia wstecz od pradu
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Zalezno§é admitancji wyjsciowej od pradu emitera
gaze; Case = f (IE)
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CEMI
NAUKOWO-PRODUKQYINE CENTRUM
POLPRZEWODNIKOW ,TEWA”

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219
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BIURO ZBYTU SPRZETU
TELERADIOTECHNICZNEGO
ul. Nowogrodzka 50

00-695 Warszawa

Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435






